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Familles Logiques CMOS

Arbres logiques:
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Famille CMOS Complémentaire
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Famille CMOS Complémentaire

vdd PORTE NOR:
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Porte Complexe
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Formule de Shanon généralisée: f (X,y,z,---,+,9) = f(X,Vy,Z,--,0,+)
Exemple R _A-B+B-C+A-C= (A+B)(B+C)(A+C)

2¢me solution
Vdd




Porte Complexe

3¢me golution 4¢me solution
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- Vss Vss
Tenir compte:

1. Complexité
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2. Performances(dimensionnement des transistors) I!p
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Famille Logique Pseudo-NMOS ou Pseudo-CMOS
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Famille Logique Pseudo-NMOS ou Pseudo-CMOS
Dimensionnement des transistors
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Logique a Transistors de Passage ou a Relais
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des sorties

/~Logique a Transistors de Passage: dégradation
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/~Logique a Transistors de Passage: dégradation
des sorties
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/~Logique a Transistors de Passage: dégradation

des sorties
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Familles CMOS a Precharge ou Dynamiques

2 phases:
(1) Phase precharge
¢ =0 TP passant
TN bloqué
C_ se charge
-> sortie ""1"
2) Phase devaluation
¢ =1 TP bloqué
TN passant
evaluation Réseau N
—> sortie = f(E;)

Pb: - partage de charges
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- stabilité signaux
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Logique a Précharge domino
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®= 0 > précharge & blocage réseau N

®= 1 > évoluation propagée
- Meilleure stabilité et cascadabilité
- Mais probleme partage de charge
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Logique a Préecharge NORA
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- stabilité meilleure
- probleme resistivité réseaux P




Famille Logique DCVS

Differential Cascode Voltage Switch

Vdd

Variables différentielles
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- Sortie et sortie complémentaire
- Pas de pb de partage de charges
(pas de noeuds flottants)
- Efficace pour les opérateurs arithmetigusg
etc...

e

Vss
a0 I

S



4 N
Structures Regulieres Combinatoires

Structure PLA(Programmable logic Array)
Reallsatlon de pIu3|eurs fonctions par des structures regulieres

“s-—adb®c= (ab + ab)c + (ab + ab)c

— abc +abc + abc + abc
Rzabj‘_aCi-bC
Mi=abc=a+b+cC Ms=ab=a+b

M:=abc=a+b+c
Ms=abc=a+b+c
Ms=abc=a+b+c
S=M1+M2+Ms3+ Mz R=Ms+Ms+ M7+

.31_ Mi+M2+Ms+Ma R=Ms+Ms+M7

o LIP

Me=ac=a+cC
M7=bc=b+c
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Structures Regulieres Combinatoires
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Structures Regulieres Combinatoires
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Résume: Les étapes de réalisation d’un PLA

1. Decomposer les fonctions en "ou" de minterms faisant intervenir de var.
Xj/Xj = i

2. Transformer les minterms en "NOR"

3. Réaliser la matrice "ET"

4. Réaliser la matrice "OU"

5. Inverser les sorties f, — f;

Autres possibilités de réalisation d’un PLA
Arbres dynamiques(Par precharge) <« D,
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